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Telefunken Transistor BF871S Datasheet

BF 869S - BF 871S

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fermnsehempfangem

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung ® BF 8715 komplementar zu BF 8725
@ BF 869 5 komplementar zu BF 8705 @ Temperaturunabhingige an-Stabilitaﬁ

Abmesssungen in mm

LB S 052

T
-

L]

BF B89 5A - BF 871 SA
Kollektor mit metallischer
Maontagefliche verbunden

Standard Kunststofgehause
34 A3 DIN 41 869
JEDEC TO 202

T1L.2M1021.1188D Gawicht max. 1.8 g
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BF 869S - BF 871S

Absolute Grenzdaten BF 8695 BF 8715
Kollekior-Basis-Sperrspannung Uega 250 300
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Uepa 250 300

RBE =27k Ur:en 250 300
Emitter-Basis-Sparrspannung UVean 5
Kollektorstrom I &0
Kollektorspitzenstroam [, 100
Gesamtverlustlaistung

rl:nii E 25 T FIDII 5
Sperrschichttemperatur ?’J 180
Lagerungstemperaturberaich Tsm =B85 ...+150

Maximale Wirmewidersténde
Sperrschicht-Umgebung LN BS
Sperrschicht-GehBuse R 25

KenngroBen Min. Typ. M,

Tomy =287 C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ug=200V BF 8695 [ 50

U.:E=25[}'l.l', Fr“=2,?l:ﬂ BFBT15 Icen 50

U{_E=20E} VR =27 kQ, 'l";= 160 °C leer 10
Emitterreststrom

Ugg =5V s 10
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung

I =1 ma BF B69 S L —— 280

fe=1pA, Rge =27 ki BFBT1S  Uggyeer 300
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis

U =20V, 1. =25 mA e 50
Transitfrequenz

UEE=10U.IIc=10mA f-r B0 a0
Rickwirkungskapazitit

UI:E=3|:F'U'JC={].,I’=1 MHz C12n5 1.2 1.8
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

JE=25 A, T|= 150°C UegoaaHF 20
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